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KATEDRA
MIKROELEKTRONIKY

Obor

Hlavni aktivity katedry jsou soustfedény predevsim do odbornych oblasti: Mikrosystémy, inteligentni senzory,
mikrosenzory a mikroaktuatory, integrované obvody a elektronické soucastky, elektronické bezpecénostni systémy,
moderni polovodicové struktury a komponenty, nanoelektronika a spintronika, optoelektronika a fotonika.

Poslani

Vyzkumné aktivity ve vySe uvedenych odbornych oblastech, vyuka studentl v bakalarském, magisterském
studijnim programu Komunikace, multimédia a elektronika a dale v doktorském oboru Elektronika.

Vedeni katedry
e Vedouci: prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.
e Zastupce vedouciho: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

e Vedouci pracovnich skupin: prof. Ing. Miroslav Husdak, CSc., prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., doc. Ing. Vitézslav
Jefabek, CSc.

e Tajemnik: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Vyznamné teoretické vysledky

¢ Simulace spintronickych transportnich jevl v grafenovych nanopascich pomoci kvantovych modeld.

e Modely radia¢niho poskozeni (ionty, elektrony, neutrony) elektronickych soucastek z karbidu kifemiku.
e Navrh novych planarnich senzorovych SERS struktur integrované optoelektroniky.

¢ Nové metody spolehlivostniho inZzenyrstvi na ¢ipu a modely s vyuzitim tepelné-mechanickych simulaci.

Vyznamné aplikacni vysledky

e Nova metoda urychleného testovani tepelné mechanickych vlastnosti na Cipu.

e Testovani odolnosti jednocipovych mikroprocesorl proti proudové injekci (Freescale Sem.).
e SERS-prvek pro zesileni Ramanovské odezvy na 532 nm.

Vyznamné pramyslové realizace

e Prajzler, V., Neruda, M., Jefdbek, V.: Optickd planarni mnohavidova rozbo¢nice. Ufad primyslového
vlastnictvi, ¢. patentu 305196, datum udéleni 22. 04. 2015.

e Prajzler, V., Mastera, R.: Optickd planarni mnohavidova POF rozboénice. Ufad priimyslového vlastnictvi,
¢. uzitného vzoru 28488, datum udéleni 16. 07. 2015.

e Prajzler, V., Kulha, P, Silhdnek, P.: Osvitovd jednotka zejména pro 3D tiskarny SLA. Ufad primyslového
vlastnictvi, €. uZitného vzoru 28840, datum udéleni 16. 11. 2015.

Vyznamné publikace

e Sharma, R. K. - Hazdra, P. - Popelka, S.: The Effect of Light lon Irradiation on 4H-SiC MPS Power Diode
Characteristics: Experiment and Simulation. IEEE Transactions on Nuclear Science. 2015, vol. 62, no. 2,
p. 534-541.

e Vobecky, J. — Hazdra P. - Popelka, S. - Sharma, R. K.: Impact of Electron Irradiation on the ON-State
Characteristics of a 4H-SiC JBS Diode, IEEE Transactions on Electron Devices. 2015, vol. 62 p. 1964—1969.

e Prajzler, V.- Nekvindova, P. - Hyps, P. - Jefabek, V.: Optical properties of polymer planar waveguides deposited
on flexible foils. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2015, vol. 17, no. 11-12, p. 1597-1602.
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 Prajzler, V. - Mastera, R. - J., Spirkova: Large Core Three Branch Polymer Power
Splitters. Radioengineering. 2015, vol. 24, no. 4, p. 885-891.

e Prajzler, V. - Nekvindova, P. - Hyps, P. - Jefabek, V.: Properties of the Optical Planar
Polymer Waveguides Deposited on Printed Circuit Boards. Radioengineering.
2015, vol. 24, no. 2, p. 442-448.

Vyzkum

e Grafenové nanostruktury, senzorové struktury na diamantu.

e Energy harvesting pro mikrosystémy a mikrosenzory.

e Miniaturni inteligentni systémy pro analyzu koncentraci toxickych latek.

¢ Vykonové polovodi¢ové soucastky na bazi SiC a jejich radiacni odolnost, poruchy
v Sirokopasmovych polovodicich (SiC, GaN), fizeni doby Zivota a poruchové
inZenyrstvi ve vykonovych soucastkach.

¢ Spintronika zaloZzena na GaAs:Mn.

e Mikrooptické a planarniintegrované soucastky a subsystémy, optické vykonové
a vinové selektivni délice, SERS ramanovské senzory s plazmonovou rezonanci,
polymerni plandrni optické vinovody.

e Optické polymerni flexibilni vinovody pro optické propojovani Cipl a desek
plosnych spoja.
Vyznamné projekty

¢ Silicon Carbide Power Electronics Technology for Energy Efficient Devices
(EU - SPEED).

e Miniaturni inteligentni systémy pro analyzu plyn( a koncentraci... (MV CR).

e Poruchy v Sirokopasmovych polovodicich a jejich vyznam pro vykonovou
a vysokoteplotni elektroniku (GACR).

e Aktivni a kompatibilni senzorové prvky pro fadové zlepseni citlivosti standardnich
ramanovych fotometrd (TACR-ALFA, €. TA04021007).

* Flexibilni 2D a 3D polymerni fotonické struktury (TACR-EPSILON, €. TH01020276).

Sponzofi a hlavni pramyslovi partnefi

ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, ABB s.r.0., Freescale Semiconductors, Inc.,
ST Microelectronics - CZ, s.r.o., ASICentrum, s.r.o, SQS Vlaknova technika, s.r.o.,
OPTOKON a.s.

Vyuka a kvalifikace

e Letni semestr 2014-15, 34 pfedmétll (10 v B¢, 17 v MSc, 7 v PhD studiu).
e Zimni semestr 2015-16, 26 predmétl (10 v Bc, 9 v MSc, 7 v PhD studiu).
e Obhdajeny 2 disertacni prace (Ph.D.).

Dalsi aktivity

e Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., vybor European Materials Research Society.
¢ Prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc., vybor IEEE Electron Device Society.

e Doc. Ing. Vitézslav Jefdbek, CSc, vybor IET — Institution of Engineering and
Technology.

e Doc. Ing. Vaclav Prajzler Ph.D., jmenovan v roce 2015 Senior member IEEE.




